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基于氮化镓设计的 252W-25.2V10A 适配器外观图(外型尺寸:

L*W*H/176*76*36mm)

PCBA图

主要特性：

1、整机采用高效率电路架构：PFC+LLC电路模式，满功率输出可达93.32%以上超高效率；

2、全电压输入设计，工作电压范围 90VAC~264VAC；

3、 (最 大 252W输 出 功 率 )， 25.2VDC/10A；

4、具有输出过流保护、短路保护、过温保护等功能；

5、输出符合“DOE&COC”6级能效标准；

6、通过 GB4943 EN55022 ClassB的 EMI测试标准

7、通过 EFT 4KV测试标准；

8、温升测试满足国内 CCC认证标准和国际 IEC62368 认证标准。
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一 DEMO参数信息

描述 符号 最小 额定值 最大 单位 备注

一，输入特性

输入电压范围 VIN 90 230 264 Vac 单相输入

输入频率范围 FLINE 47 50/60 63 Hz

待机功耗 Pstb 1347 mW

二，输出特性(22OV 输入时测试)

最大输出功率264.6W

输出电压 VOUT 23.94 25.2 26.46 V

输出电流（最大为 OCP） IOUT 0 10 10 A



第 2页
润新微电子（大连）有限公司

三，性能描述

3.1性能描述

描述 符号 最小 典型值 最大 单位 备注

25.2V输出,

100%负载效率

η 93.99 % @230VAC

25.2V输出,

平圴效率

η 93.03 % 25/50/75/100%

@230VAC

25.2V输出,

平均效率

η 91.91 % 25/50/75/100%

@115VAC

电压调整率 ±3 %

负载调整率 ±3 %

电压纹波与噪声 VR@N 86.664 mV 115/230Vac

启动时间 TST_DELAY ＜2 s

EMI EN55022B

3.2保护特性

短路保护 输出关闭（打嗝模式），可自恢复

过流保护 输出关闭（打嗝模式），可自恢复

过温保护 输出关闭，可自恢复

3.3环境特性

工作温度 0 40 ℃

工作湿度 20% 90% R.H.

储存温度 -40 60 ℃

储存湿度 0% 95% R.H.

外部尺寸 W*H*L 176*76*36 mm

单只产品重量 Weight g
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二 电源结构

2.1电原理图
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2.1 材料清单
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2.2Demo板 PCB结构示意

顶层布线图

底层布线图



第 8页大连芯冠科技有限公司大连芯冠科技有限公司大连芯冠科技有限公司润新微电子（大连）有限公司

三 变压器设计

3.1开关变压器KT -PQ3220
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3.2 PFC电感
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4. 2测试报告请见附件

四 测试数据

4.1 测试工具

名称 品牌 型号

交流源 远方 DPS1020

功率仪 远方 WT1800

电子负载 艾德克斯（ITECH） IT8512A+

示波器 RIGOL MDO5204

万用表 FULKE 17B+
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五、主要器件资料

5.1 氮化镓 MOS
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5.2 PWM控制芯片

5.3 SR制芯片


